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Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung: DIODE ZENER 6.2V 500MW LLDS
Datenbltter: G RLZTE-116.2C.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 28000 pcs Stock Available.
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image may be representation. Versandweq: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
See specs for product detalils.
Teilenummer RLZTE-116.2C

CMersteler LAPIS Semiconductor
Beschvelbung DIODEZENER6.2VS0MWLLDS
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RLZTE-116.2C ist neu im Original, Suche RLZTE-116.2C Datenbléatter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RLZTE-116.2C LAPIS Semiconductor mit Garantie und
Vertrauen. Anfrage RLZTE-116.2C: Info@Y-IC.com
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{¥ RLZTE-1133C

4~ RLZTE-1139C

{¥ RLZTE-114.3B/LL4.3V
D RLZTE-114.7B/LL4.7V
=> RLZTE-115.1B-5V1
= RLZTE-115.6C

{¥ RLZTE-116.8B

4+ RLZTE-117.5B/LL7.5V
{¥ RLZTE-118.2C

== RLZTE-119.1C/LL9.1V

== RLZTE-1133D

{¥ RLZTE-1139D

4~ RLZTE-114.3C-4V3

{¥ RLZTE-114.7C

= RLZTE-115.6A

=> RLZTE-115.6C/LL5.6V
D RLZTE-116.8B/LL6.8V
{¥ RLZTE-117.5C

4+ RLZTE-119.1A

{¥ RLZTE1127D

=> RLZTE-1136B

D RLZTE-114.3A

{¥ RLZTE-114.7A

4+ RLZTE-1143

{¥ RLZTE-115.6A-5V6
D RLZTE-1151B

=> RLZTE-116.8C

== RLZTE-118.2A

{¥ RLZTE-119.1B

4~ RLZTE115.6C

Contact us:Info@Y-IC.com

D RLZTE-1139A
=> RLZTE-114.3B
== RLZTE-114.7B
{¥ RLZTE-115.1A
4+ RLZTE-115.6B
{¥ RLZTE-116.2A
== RLZTE-117.5B
=> RLZTE-118.2B
D RLZTE-119.1B/LL9.1V
{¥ RLZTE116.2B

$ RLZTE-1139B

> RLZTE-114.3B-4V3
# RLZTE-114.7B-4V7
> RLZTE-115.1B

> RLZTE-115.6B-5V6
4+ RLZTE-116.2B

# RLZTE-117.5B-7V5
> RLZTE-118.2B/LL8.2V
$ RLZTE-119.1C

> RLZTE118.2B
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